RÉSUMÉ
Le dioxyde d’étain est un matériau largement utilisé dans différents domaines d’applications électroniques et optiques. Dans ce travail, nous utilisons la technique spray pyrolyse pour préparer des couches minces de SnO2 sur des substrats en verre et silicium pour étudier les propriétés structurales, optiques et électriques du matériau. Nous avons obtenu trois couches dans les dépôts (simple, recuite et double). Tel que la simple couche c’est un dépôt sur les substrats, la double couche c’est un dépôt sur le SnO2 et pour le recuit; sur le verre c’est l’effet de la plaque chauffante, sur le silicium, c’est l’effet de la haute température (500 à 1000°C). Les paramètres intervenants dans cette technique sont la température qui varie de 350 à 470°C et le temps de dépôt qui varie de 1 à 5 minutes. Plusieurs techniques de caractérisation sont utilisées à savoir, la Diffraction des rayons X, Microscope électronique à balayage, spectroscopie optique et la méthode des quatre pointe. La diffraction des rayons X a montré que la taille des cristallites et les directions préférentielles de croissance dépendent des paramètres de dépôt. Elle a également mis en évidence la nature polycristalline des couches avec la structure tétragonale de la cassitérite. Ainsi à haute température (800°C) pour les dépôt sur le silicium on remarqué une dégradation des couches et l’apparition de d’autres phases métalliques telles que le SnO, Sn3O4 et le SiO2.  Les spectres de transmission et de réflexion optiques montrent que les couches sont homogènes et transparentes (T >85%) dans la gamme spectrale du visible et du proche I-R. L’étude de l'indice de réfraction et du coefficient d'absorption en fonction de la longueur d'onde fait apparaître une influence significative des paramètres de dépôt. Les propriétés optiques nous ont permis de déterminer les gaps optiques qui, suivant les conditions d'élaboration, varient entre 3.20 et 3.33 eV pour le gap direct et de 2.92 et 3.17 eV pour le gap indirect. Les paramètres de dépôt influent aussi sur la résistivité électrique dont le minimum est de l'ordre de 1.2.10-2 Ω.cm. Les meilleures couches, c’est-à-dire qui présentant la plus faible résistivité et la plus forte transparence, sont celles déposées à une température de 450°C et un temps de 4 minutes pour une couche recuite. 
